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1 Zadani
A. Na bipolarnim tranzistoru KF 507:

a) Zméfte vstupni statickou charakteristiku Ugg = f(lg) (pro alespoii 5 rliznych UcE)
b) Zmgfte vystupni statickou charakteristiku Ic = f(Ucg) (pro alespori 5 rliznych Ig)

c) graficky doplfite ob& zbyvajici charakteristiky (tj. pfevodni proudovou a zpé&tnou nap&tovou)
VSechny charakteristiky vyneste do spolecného grafu.

d) Ve vhodném pracovnim bodé urCete graficko-po€etni metodou jednotlivé h-parametry (vCetné
grafického znazornéni v pfislusném grafu).

B. Na unipolarnim tranzistoru KF 910:

a) Zméfte prevodni statickou charakteristiku Ip = f(Ugs) (pro alespori 5 rliznych Ups)

b) Zmgfte vystupni statickou charakteristiku Ip = f (Ups) (pro alespoii 5 riiznych Ugs) Obé charak-
teristiky vyneste do spole¢ného grafu (nejlépe formatu A3)

c) Ve vhodném pracovnim bodé urCete graficko-pocetni metodou jednotlivé y-parametry (véetné
grafického znazornéni v pfislusném grafu).
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2 Popis méreného predmétu

MéFenymi predméty byly tranzistory nasledujicich parametrd:

A. Bipolarni B. Unipolarni
KF 507 KF910
UCBO =40V UDS =20V
Ucem = 32V Ip = 50mA
Ic=0,5A +lgs = 10mMA
UEB =5V PDS =300mwW
Pc = 800mW
9 =200°C

3 Schéma zapojeni

Méreni charakteristik bipolarniho tranzistoru
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4 Seznam pouZzitych pristrojd

Oznaleni | Druh pfFistroje Typ pfistroje | Ev.C.
VA Laboratorni zdroj VOLTCRAFT | PEMB 185
\1 True RMS Multimeter DM-441B PEMB 1/282
V, Multimetr G-1004.501 PEMB 1/121
A1 Multimetr G-1004.501 PEMB 1/122
Ao Multimetr G-1004.501 PEMB 1/117
R Odporova dekada (100 Q) | — Si D4
R Odporova dekada — PEMB 1/54

Poznamka: Jako R byly pouZity dvé odporové dekady, které byly dle potfeby zaméfiovany.

5 Namérené a vypoctené hodnoty

Ad. Vypocet h parametrl tranzistoru KF 507 graficko-pocetni metodou

Hodnoty zjisténé z grafu:

AUcg = 3,71V

AUBE = 0,01V
Alc = 0,4mA
Alg = 2pA

AUge

0,01

"= Ay~ 2108 <O
-2,

-3
ha = 2—:‘; = % =200




Aa. Vstupni staticka charakteristika bipolarniho tranzistoru

Uce =0,5V Uce =1V Uce =2V Uce =5V Uce =10V
Uge [V] | Is [MA] Uge [V] | Is [MA] Uge [V] | Is [MA] Uge [V] | Is [MA] Uge [VI | Is [MA]
0,0000 0 0,0000 0,0 0,0000 0,0 0,0000 0,0 0,0000 0,0
0,6094 10 0,6053 9,2 0,6051 9,0 0,5403 7,1 0,5270 6,8
0,6303 20 0,6282 19,8 0,6318 21,5 0,6207 19,5 0,6071 18,6
0,6360 30 0,6405 30,3 0,6388 28,8 0,6317 30,4 0,6169 28,0
0,6507 40 0,6487 39,3 0,6503 42,5 0,6388 40,4 0,6206 39,8
0,6595 50 0,6449 48,3 0,6536 49,2 0,6419 49,8 0,6105 50,7
0,6668 60 0,6621 60,1 0,6590 60,2 0,6430 61,5 0,6195 59,7
0,6719 70 0,6673 69,6 0,6627 70,3 0,6428 70,8 0,6046 70,7
0,6764 80 0,6726 80,0 0,6663 79,8 0,6438 80,6 0,6002 80,1
Ab. Vystupni staticka charakteristika bipolarniho tranzistoru
Ig = 10pA Ig = 20 A I = 30pA Ig = 40pA I = 50pPA

Uce [V] | Ic [mA] Uce [V] | Ic [mA] Uce [V] | Ic [mA] Uce [V] | Ic [mA] Uce [V] | Ic [mA]

0,050 0,048 0,047 0,171 0,0491 0,139 0,050 0,194 0,050 0,450

0,100 0,554 0,1036 1,250 0,100 1,710 0,100 2,590 0,100 2,800

0,200 1,600 0,200 3,840 0,203 5,890 0,200 7,850 0,200 9,840

0,500 1,820 0,484 4,140 0,530 6,370 0,500 8,800 0,500 | 11,000

1 1,980 1 4,190 1 6,440 1 8,900 1| 11,380

2 1,970 2 4,260 2 6,610 2 9,100 2| 11,610

5 2,000 5 4,430 5 7,020 5 9,500 51 12,210

10 2,870 10 4,630 10 7,380 10 | 10,000 10 | 13,110
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6 Grafy




s [MA]

VA CHARAKTERISTIKY BIPOLARNIHO TRANZISTORU KF 507

Uce [V]
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VA CHARAKTERISTIKY UNIPOLARNIHO TRANZISTORU KF 910

Ig [MA]

Pozor! Osa X~ je nasobena 2 a nulumav —2
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7 Vyhodnoceni




